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1-652. GC100 

Typ tranzystora: tranzystor germanowy 
Firma: R F T 

Wykonanie: tranzystor germanowy stopowy 
p-n-p w obudowie metalowej, ciężar około 
0,8 G 
Zastosowanie: układy wzmacniające, miesza-
jące i generacyjne małej i średniej częstotli-
wości 

Typy podobne: GC506 (Tes), TG5 (Cemi) 

Wartości charakterystyczne 

min typ max 
1,5 15 y.A przy -UCB = 6 V 

~IcB0 80 500 fzA przy -UCB = 15 V 
~ IcEO 40 600 (zA przy -UCE = 6 V 

~IEB0 40 500 wA przy -UEB= 15 V 

fhllh 1 2,1 MHz przy -UCB = 6 V, 
F 14 25 dB przy -UCE=1 V, 

A / = 1 kHz, R 
h2!E (A) 18 35 

(B) 28 56 
(C) 45 90 
(D) 71 140 
(E) 112 224 

hlle 0,2 0,6 5 kQ 

>'l2e 4 30 10-4 przy -UCE = 6 V, 

h22e 56 200 ns 
- I r = 2 mA 

Wartości graniczne 

UcBO max 15 V Ptot max 30 mW 
— u Eh 0 max 10 V 0 max + 75 °C 

Ic max 15 mA tamb max + 65 °C 

^E max 15 mA ^th j-a max 1 °C/mW 
IB max 5 mA 
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Rys. 1-653. Zależność napięcia kolektora od 
rezystancji R B E 

Rys. 1-654. Charakterystyki statyczne 
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Rys. 1-655. Zależność prądu zerowego ko-
lektora od temperatury złącza 


